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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “Introduction to SiC Power Device Technology” 

......................................... 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดนโยบาย 
“IGNITE THAILAND : เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” เพื่อวางกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนา
กำลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศ ให้ประเทศไทยได้มีการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษา 
อย่างมีทิศทาง ภายใต้เป้าหมายที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการเร่งการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสูง โดยเฉพาะ
กำลังคนในด้าน Semiconductor & Advanced Electronics ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือรองรับ
ต ่อความต ้ องการของภาคอ ุ ตสาหกรรมในกล ุ ่ ม  Semiconductor & Advanced Electronics อ ัน เป็ น 
กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการนำพาประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมโลกในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะทำงานเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายในการผลิต
และพัฒนากำลังคนเพื ่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดังกล่าว จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้สถาบันอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักและดำเนินการตาม
กรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศข้างต้น ผ่านกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ในด้าน Semiconductor 
& Advanced Electronics อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งการจะพัฒนาหลักสูตรและยกระดับแนวทางการจัดการศึกษา 
ในด้าน Semiconductor & Advanced Electronics เพื่อที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีองค์ความรู ้ ทักษะ 
สมรรถนะ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของ  
กลุ่มอุตสาหกรรม Semiconductor & Advanced Electronics ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสำหรับอนาคต 
ได ้น ั ้น จำเป ็นต ้องวางรากฐานและเสร ิมสร ้าง ให ้สถาบันอ ุดมศ ึกษาม ีความรู้ และความเช ี ่ยวชาญใน 
ด้าน Semiconductor & Advanced Electronics อย่างรอบด้าน อีกทั้งต้องมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใน 
ด้านดังกล่าวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปัจจุบัน SiC Power 
Device Technology ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อจำกัดในการออกแบบ
และการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม Semiconductor & Advanced Electronics  

 ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่มีส่วนเกี่ยวกับ 
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทางด้าน Semiconductor & 
Advanced Electronics ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน SiC Power Device Technology สำหรับนำไปใช้ใน
การออกแบบ พัฒนา และยกระดับหลักสูตรทางด้าน Semiconductor & Advanced Electronics ให้เท่าทันต่อ
เทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตมากยิ ่งขึ ้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงเห็นควร  
ให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Introduction to SiC Power Device Technology” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้สามารถนำองค์ความรู้ด้าน SiC Power 
Device Technology ที่จะได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดโครงสร้าง
และออกแบบวิธ ีการในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร Semiconductor & Advanced Electronics  
ของสถาบันให้สามารถผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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สอดคล้องตามความต้องการกำลังแรงงานของภาคอุตสาหกรรรมที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมายในการผลิตและพัฒนา
กำลังคนที่รัฐบาลกำหนดได้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

    เพื ่อเสร ิมสร ้างองค์ความร ู ้ทางด ้าน SiC Power Device Technology ให ้แก่ผ ู ้บร ิหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
รวมถึงยกระดับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทางด้าน Semiconductor & Advanced Electronics ของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื ่อการผลิตและพัฒนากำลังคนที่ม ีความร ู ้ ทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์สอดคล้องตามความต้องการภาคอุตสาหกรรรม  Semiconductor & Advanced Electronics  
อันเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามเป้าหมายของรัฐบาลได้ต่อไป 

3. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ 

    วันศุกร์ที ่ 27 กันยายน 2567 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

    ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 1,000 คน 

  5. วิธีดำเนินการ 

    การประชุมเช ิงปฏิบัต ิการ โดยมีว ิทยากรบรรยาย อภิปราย พร้อมทั ้งตอบข้อซักถาม  
ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าร่วมการประชุม ในรูปแบบออนไลน์  

6. วิทยากร 

    Assoc. Prof. Dr. Tian-Li WU ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Institute of Electronics & Department 
of Electronics and Electrical Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    กองขับเคลื ่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     8.1 ผ ู ้บร ิหาร คณาจารย ์  และบ ุคลากรของสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา ได ้ร ับความรู้ ทาง 
ด้าน SiC Power Device Technology สำหรับอุตสาหกรรม Semiconductor & Advanced Electronics และ
สามารถนำไปใช้ต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การยกระดับวิธีการจัดการเรียน
การสอน และการกำหนดกรอบเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

     8.2 หลักสูตรทางด้าน Semiconductor & Advanced Electronics ของสถาบันอุดมศึกษา
ได ้ร ับการพัฒนาและยกระดับให ้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนได้สอดคล้องตามความต้องการของ 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ตามเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคนที่รัฐบาลกำหนด 

.........................................  
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The Online Workshop on Introduction to SiC Power Device Technology 

 

Date: Friday 27th September, 2024 

Time: 1:30pm – 4:30pm (Bangkok Time) or 2:30pm – 5:30pm (Taiwan Time) 

Venue: ZOOM Video Conference 

 

※Please log in to the online meeting 10 minutes in advance for testing 

Tentative Agenda  

Time Topic 

1:30 – 1:35 pm Welcome and Introduction Remarks by Assoc. Prof. Dr. Chiranut Sa-ngiamsak, 

Assistant to the President for Research, Khon Kaen University, Thailand and Chair 

of International Partnerships and Industry Collaboration for the National Higher 

Education Sandbox in Semiconductor Engineering 

1:35 – 1:40 pm Opening Remarks by Prof. Dr. Supachai Pathumnakul, Deputy Permanent 

Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation 

(MHESI), Thailand 

1:40 – 4:15 pm Introduction to SiC power device technology 

Outline: 

1. SiC Materials 

2. SiC Power Devices 

3. Challenges and Recent Progresses 

by: Assoc. Prof. Dr. Tian-Li WU, Institute of Electronics & Department of 

Electronics and Electrical Engineering, National Yang Ming Chiao Tung 

University, Taiwan 

4:15 – 4:30 pm Discussion and Q&A 

 



National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan

Introduction to SiC power device technology
 by

Register Now
Outline
1. SiC Materials

2. SiC Power Devices

3. Challenges and Recent Progresses

 Zoom Video Conference 

 The Online Workshop on  

Assoc. Prof. Dr. Tian-Li WU

 1:30 pm – 4:30 pm  ( Bangkok Time ) 

Assoc. Prof. Dr. Chiranut Sa-ngiamsak

Welcome and Introduction Remarks 
by

Assistant to the President for Research,
Khon Kaen University

 2:30 pm – 5:30 pm     ( Taiwan Time ) 

Prof. Dr. Supachai Pathumnakul
Deputy Permanent Secretary,MHESI

 Please log in to the online meeting 10 minutes in advance for testing 

Opening Remarks 
by

on 27    September, 2024 th 

https://bit.ly/3XCztgf


